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الخلصه

 موصــله شــبه كمــاده  لهميتهZnO(( الخارصي اكسيد تناول تم البحث هذا فى

 علــى الحــراره درجــه تاثي الدراسه وتناولت التطبيقات من كثي فى واستخدامها

 بواسطة التكيب  ودراسة)Resistance –Conductivity( الكهربيه الخصائص

. السينيه الشعه

ــة دراســة تــم والوصــلية، القاومــة ليـجــاد ــات ثلث  الخارصــي اكســيد مــن عين

 ºC 950 حــرارة درجــة في الخارصي أكسيد إلى الؤككسد والخارصي ، التجاري

،ºC 550 حــرارة درجـة فــي الخارصــي أكسيد الى الؤككسد الخارصي وكبيـتيد   

 الوصــلت، أشـباه بخـواص شـبيهة خـواص لهـا الثلثــة العينــات أن وجـد حيــث

ًا الحرارة. درجة بزيـادة تقل القاومة أن وجد وأيـض
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 مختلفــة حــرارة درجــات  فــيZnO(( الخارصــي لكســيد الثلثة العينات سُخنت

).X-Ray( السينية الشعة بواسطة دراستها وتمت

 التجـاري الخارصـي أكســيد وان تأثي لها الحرارة درجة أن الدراسة من استنتج

ZnO  كميــة فــي ونقصــان نقــائه درجــة الــى ذلــك يـعــزى وربمــا الفضــل  هــو 

الواد. لبقية الكسجي

                                          Abstract  

This study aims to investigate the importance of ZnO as a semiconductor 

material, and its usages in various applications also the effect of temperature on 

electrical  properties  (Resistance-Conductivity),  and  the  structure  by  X-Ray 

diffraction.

To find the Resistance   and  conductivity of ZnO, three sample of commercial 

ZnO, Zn oxided at 950 ºC and ZnS oxided at 550 ºC have been investigated, and it 

founded that  all samples have a similar properties of semiconductors, and also 

founded that the Resistance  decrese by the temperature while the conductivity 

increases.
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The  three  samples  of  ZnO  have  been  annealed  at  different  temperatures  and 

characterized using X-Ray.

The most important and the best finding achieved through the study is commercial 

ZnO powder has the best structure and electrical properties that the other  and this 

maybe for  the  high purity  of  the  powder and oxygen vacancy in the  oxidized 

powders.
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